ECOLE
D’U%EBANISME

PARIS

Il existe deux procédures de
candidature a I'Ecole d’Urbanisme de
Paris : la procédure Campus France et
la procédure eCandidat.

La procédure dépend du pays de
résidence et non de la nationalité du
candidat.

Les candidats peuvent formuler jusqu’a
3 veeux de parcours. Les candidatures
sont analysées par un jury composeé de
membres de I'équipe enseignante.

Les admissions sont conditionnées au
nombre de places offertes dans le
parcours et a I'adéquation du dossier
aux objectifs et prérequis du parcours.

Seules les candidatures
effectuées en ligne sur eCandidat
ou Etudes en France (selon le
pays de résidence du candidat)
respectant le calendrier
d’admission seront étudiées. Les
demandes par courrier
électronique et les demandes
envoyées en dehors des périodes
appropriées ne peuvent étre
acceptées.

PROCEDURE DE CANDIDATURE
M1 ET M2 URBANISME ET AMENAGEMENT

LE CANDIDAT RESIDE DANS UN PAYS CEF*
[

“Pays CEF : Afrique du Sud, Angola, Arménie, Azerbaidjan, Algérie, Arabie Saoudite, Argentine, Bahrein, Bénin, Birmanie, Bolivie, Brésil,
Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Colombie, Comores, Congo, Corée du Sud, Céte d'lvoire, Djibouti,
Emirats arabes unis, Egypte, Equateur, Etats-Unis, Ethiopie, Gabon, Géorgie, Ghana, Guinée, Haiti, Hong Kong, Inde, Indonésie, Iran, Israél,
Japon, Jordanie, Kenya, Koweit, Liban, Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Népal, Nigeria, Pakistan,
Pérou, Qatar, République Centrafricaine, République démocratique du Congo, République dominicaine, Royaume-Uni, Russie, Rwanda,
Sénégal, Singapour, Taiwan, Tchad, Thailande, Togo, Tunisie, Turquie, Ukraine, Vietnam.

¥

CAMPUS FRANCE

Candidature en ligne sur le site Campus France du pays de résidence. Les formations de I'Ecole
d’'Urbanisme de Paris sont disponibles sous I'Université Gustave Eiffel.

LE CANDIDAT RESIDE DANS LE CANDIDAT RESIDE DANS
L’UNION EUROPEENNE UN AUTRE PAYS

E-CANDIDAT

Candidature en ligne sur le site eCandidat de I'Université Gustave Eiffel.
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